
S15193 3.1 × 1.8 × 0.9t 920 100 MHz

S13773
Si PIN

フォトダイオード

3.1 × 1.8 × 1.0t

φ0.8
260 °C

JEDEC MSL 2a

800 500 MHz

S13954-01CT
Si PIN

フォトダイオード 5.7 × 4.0 × 1.4t φ1.5
260 °C

JEDEC MSL 4780 230 MHz

3.2 × 2.7 × 1.1tS10625-01CT Siフォトダイオード 1.3 × 1.3 240 °C
JEDEC MSL 4940 [0.5 µs]

S9981-01CT Siフォトダイオード 4.2 × 3.3 × 1.4t 1.3 × 1.3 250 °C
JEDEC MSL 4960 [0.5 µs]

表面実装型Si フォトダイオード

S7478

S16008-33

S9674

Si PIN
フォトダイオード

受光面サイズ
(mm)

外形寸法図
(mm)

リフローピーク
温度

梱包数
(個/リール)

写真種類型名

2.4 × 2.4Siフォトダイオード

Siフォトダイオード 2.0 × 2.0

5.0 × 5.0

4.65 × 3.55 × 0.91t

5.7 × 4.0 × 1.4t

2024. 6

9.0 × 9.6 × 1.5t
240 °C

JEDEC MSL 5a 1000

260 °C
JEDEC MSL 2a

260 °C
JEDEC MSL 4

最大
感度波長
(nm)

960

960

960

遮断
周波数*
[上昇時間*]

20 MHz

[1.5 µs]

[2 µs]

* 測定条件は、個別データシートを参照してください。

S16392-01CT 2.77 × 2.77
Si PIN

フォトダイオード 4.2 × 4.2 × 1.12t
260 °C

JEDEC MSL 4960 25 MHz
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S16008-66 5.8 × 5.8Siフォトダイオード 8.0 × 6.8 × 1.5t
260 °C

JEDEC MSL 3 100960 [9 µs]

2000

1000

2000

S14016-01DT
Si PIN

フォトダイオード 3.0 × 4.0 × 1.3t 1.8 × 2.1
240 °C

JEDEC MSL 4960 10 MHz 2000

2000

2000

S10993-02CT
Si PIN

フォトダイオード 1.06 × 1.063.1 × 1.8 × 0.8t
260 °C

JEDEC MSL 2a960 10 MHz 3000

2000

1000

鉛フリーはんだ付けに対応したパッケージ製品です。

本資料の記載内容は、令和６年6月現在のものです。製品の仕様は、改良等のため予告なく変更することがあります。
製品を使用する際には、製品ごとの仕様書を必ずご確認ください。仕様書がお手元にない場合には、製品を特定の上ご用命ください。
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